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COMMUNICATIONS

ARTICLE

Received 17 Qct 2013 | Accepted 18 Jun 2014 | Published 11 Jul 2014

Economic photoprotection in photosystem Il that
: retains a complete light-harvesting system with
T | slow energy traps

Erica Belgio', Ekaterina Kapitonova', Jevgenij Chmeliov®3, Christopher D.P. Duffy!, Petra Ungerer/,
Leonas Valkunas?? & Alexander V. Ruban'

ARTICLES

PUBLISHED ONLINE: 13 JULY 2014 | DOI: 10.1038/NCHEM.2005

Vibronic coherence in oxygenic photosynthesis

Franklin D. Fuller!, Jie Pan', Andrius Gelzinis?3, Vytautas Butkus?3, S. Seckin Senlik’,
Daniel E. Wilcox', Charles F. Yocum?, Leonas Valkunas?3, Darius Abramavicius?

and Jennifer P. Ogilvie'*
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Multi-quantum well Ga(AsBi)/GaAs laser
diodes with more than 6% of bismuth

R. Butkuté, A. Geizutis, V. Patebutas, B. Cechavitius,
V. Bukauskas, R. Kundrotas, P. Ludewig, K. Volz and
A. Krotkus
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Fig. 1 Image of cross-section measured for single Ga(AsBi)/Gads OW of
abour 6 nm width using TEM
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Electron. Lett. 2014 e

current density, kA/cm?®

Fig. 3 Light—current characreristics of MOW laser diode with three & nm-
wide GafAsBi} OWs measured at room temperaiwre

Inset: Lasing spectrum
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ARTICLES

PUBLISHED OMLINE: 13 JULY 2014 | DOI: 101038/ NPHYS3017

Quantum coherence in photosynthesis for
efficient solar-energy conversion

{F
r

Elisabet Romero'*, Ramunas Augulis?’, Vladimir |. Novoderezhkin®, Marco Ferretti!, Jos Thieme

Donatas Zigmantas® and Rienk van Grondelle’
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& ISimties tvarka paskirta
. ~ mokslininkui --

¥ Jvertinant ir pagerbiant

Aruno nuopelnus, kuriant
Nacionalinj centra
Sauletekyje —

x ,,UZ technologinius NFTMC

Ariinas Setkus himalajus*
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- Uz pasiekimus chemijos
f . srityje —

~ tiriant elektrocheminius
Iaﬁ- procesus, vykstancius
" nusodinant metalus

Arvydas Survila iS kompleksiniy
junginiy elektrolity
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Prof. A.Krotkaus sukurtoje laboratorijoje technologijos ir kuriamos, &
ir tatkomos — tat moksiininkas laitko didziausiu savo pasiekimu

'y

G.Raciukaitis vadovauja tarptautiniam ,,Appolo* projektui. Tai ne tik pripaZinimas,

b bet ir ramplinas platesniam lietuvisky lazeriy tatkymui I
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Ariinas Krotkus Rimantas Ramanauskas
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Apdovanojimas ,,APS Outstanding Referee” &g &
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Certificate of Recognition

K. Pyragas

selected as an

Outstanding Referee

for the journals
of the American Physical Society

this 9th day of January, 2015

Joi D fpran @Bg Wf%

2 .
—— Kestutls Fyragas
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Molekuline elektronika ir

nanoinzinerija

Fotosintezesityrimai
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Pirma kartg pasaulyje izotopy santykio masiy spektrometrija buvo
pritaikyta bionanokompozity charakterizavime

Glucose , O,
oxidase Glucose

Glucono ’
lactone
HG = w
P}'rrule % »
gypyrrnle Preclpltate
Izotopu maiSymosi lygtis: Ppy/GOx biokompozito SEM

_ % % nuotrauka.
8biokompozitas 8(Gliukozés oksidaze) 1+ 6(pirolas) 12

ISmatavus 6%3C ir 61N, apskaiciuotas vidutinis pirolo molekuliy skaicius PpY/GOX
biokompozite.

Tyrimai atlikti bendradarbiaujant su Bio-nanotechnologijy laboratorija, vad. Prof. A. Ramanavicius.

A. Garbaras, L. Mikoliunaite, A. Popov, A. Ramanaviciene, V. Remeikis, A. Ramanavicius. Isotope method for
the determination of stoichiometry between compounds forming polypyrrole and glucose oxidase composite.
Physical Chemistry Chemical Physics (2015) Vol. 17, pp. 2252-2258. (IF=4,2)
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Bio-nanotechnologijy laboratorija E N Cainnss

Saccharomyces cerevisiae permeabilizacija stipraus
nanosekundinio impulsinio elektrinio lauko poveikyje —
FTMC - VU ChF moksliné sinergija
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Technologinis proverzis nanotechnologijoje N‘

GaAs/GaAsBi puslaidininkinis lazeris

Optoelektronikos skyrius Aktyvus sluoksnis —
trys 8 nm GaAsBi kvantinés duobés

Multi-quantum well Ga(AsBi)/GaAs laser
diodes with more than 6% of bismuth

Au kontaktas

R. Butkuté, A. Geizutis, V. Patebutas, B. Cechavitius, —
V. Bukauskas, R. Kundrotas, P. Ludewig, K. Volz and

n"GaAs kontaktinis sluoksnis

A. Krotkus
p-ANIGaAs apvalkalas
50 80K (B343, >6%
3_ ' B521
© 400 | Image of cross-section measured for single GafAsRi)/Gads QW of
-.5 RT 80K yet & nim widdth using TEM
()
C 300 - n-AlGaAs apvalkalas - ~1300 im
5) 200 -
-
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A roadmap for cool and lossless lasers, with Bismuth

TECHNOLOGY TELECOMS |

Coordinated by the Tyndall National Institute (Ireland),
materials' development was led by Philipps Universitaet  Fioht Renata Butkute and Vaidas Pacebutas from the
Marburg (Germany) and by the Semiconductor Physics  Centerfor Physical Sciences and Technalogy (FTMC) In
Institute (SPI) of the Center for Physical Sciences and Vinius, Lithuania, near their MBE reactor
Technology (Lithuania).

Marburg led MOVPE growth and SPI led MBE growth of
bismuth-containing epitaxial layers and their
characterization by optical, electrical, and ultrafast
techniques. The University of Surrey (UK) provided
unique characterisation facilities and modelling expertise,

active region. Such a device could be used for
low-cost sensors for environmental monitoring
and portable medical diagnostic equipment.
Other types of device could also benefit from the
introduction of alloys containing nitrogen and

with industry input from Huawei through CIP bismuth. Lattice-matched GaBiNAs layers have

Technologies (UK), an organisation with a long history of s potential to form the 1 eV (and other) junctions
applied photonics innovation, particularly in the for multi-junction solar cells, while lattice-matched
telecommunications sector. GaBiAs/GaNAs superlattices could find application

in mid-infrared detectors.

There is also the opportunity for InP substrates

to provide the foundation for bismuth-based
materials, such as GaBiNAs. With this particular
quaternary, a bismuth content of just over

4 percent is reauired to realise an optimised band




FTMC -VU sinergijos puslaidininkiniy My

nanotechnologijy srityje .

VU TMI (MOCVD technologija) ir
FTMC Optoelektronikos skyrius (dizainas,
apdorojimas) GaN/AlGaN tranzistoriams
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Spektroskopinis THz vaizdinimas — CMOS M o
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nanometriniai tranzistoriai
“spalvotos” nuotraukos THz ruoze — 90 nm CMOS technologija

Frankfurt/M - Vilnius bendradarbiavimas, paremtas Alexander von Humboldt Stiftung
Optics Express 22, n16, 19235 (2014)
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On-chip integration of laser-ablated zone
plates for detection enhancement of
InGaAs bow-tie terahertz detectors

L. Minkevic¢ius, V. TamosSitunas, K. Madeikis, B. Voisiat,
[. KaSalynas and G. Valusis

Electron. Lett. vol. 50, 1367 (2014)

3

25 . 3x10
- signal, pV
% B 233
= i} Fig. 1 Design of the THz bow-tie detector with integrated zone plate on
Q 20 |- the InP substrate and SEM images of both surfaces.
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Kompaktine optika — on-chip integration

Apie mus raso:
Electron. Lett. featured article, 2014 m. rugséejis

THz imaging could become cheaper and easier with a new
chip that combines both the optics and the detector

Page 1367
‘On-chip integration
of laser-ablated zone
plates faor detection
enhancement of
InGaAs bow-tie
teraheriz detectors’
L. Minkevitius,

V. Tamosidnas,

K. Madeikis,

B. Voisiat,

|. Hagalynas

and G. Valugis

In the

Room-temperature bow-tie terahertz
detectors have been successfully integrated
with focusing optics for the first time. This

achievement, from researchers at the Center
for Physical Sciences and Technology in
Lithuama, not only makes the detector much
more compact and reliable, but the use of zone
plates also enables an order of magnitude
increase in the detection capability, making
this system very attractive for use in terahertz
imaging applications.

maller solutions

Terahertz (THz) imaging is a powerful tool
in many applications such as security systems,

materials testing and their identification and
medical diagnostics. One of the limitations of
these imaging systems at the moment is their
physical size. Reducing the size 1s not only key
to integrating the focusing optics and active
components on to one chip, but also to making
the system cheaper, more reliable and comfort-
able to use.

Thara nra firrm falamante’ o tha crvctam thar
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FTMC CHI pasiekimai e

Medziagy strukturinés analizés skyrius Elektrocheminés medziagotyros skyrius
Pradéjus naudoti specialig krosnj Pirma kart elipsometriniais tyrimais parodyta, kad
pavyko suformuoti kokybiSkesnius kesterito sluoksnius aliuminio anodinés oksidinés plévelés, nusodinus porose
tuo pat metu sumazinus MoSe, sluoksnio storj. metalinio Ag nanosiulelius, kuriy skersmuo 10-13 nm, o

— ' ilgis 200-300 nm, ,praskaidréja’.

A. Jagminas, et. al., Dalton Transaction 2015 ,DOI:
10.1039/c4dt03644a (IF 4,6).

R. Kondrotas, et. al. Solar Energy
Materials & Solar Cells 132 (2015) 21-28.
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Projektineé veikla

Uzbaigtas FP7-SME projektas
"Enhanced chitin-based biosorbents
for drinking water purification
“ChitoClean” , (O. Gyliene), 2012-2014
(207 840 € FTMC dalis).

Patvirtinta H2020-ISIB paraiska:
Camelina & crambe Oil crops as
Sources for Medium-chain Oils for
Specialty oleochemicals “COSMOS*
(Judry ir balzy aliejingi kulturiniai
augalai - vidutinio ilgio grandiniy
oleocheminiy junginiy saltiniai) -
esme: auginti nemaistinius augalus,
spausti aliejy, perdirbti (bio)chemiskai
ir gaminti plastikus, muilus bei tepalus
(FTMC role ir ~0,5 min € dalis,

S. Asadauskas)
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Eksperimentiné plétra

Cheminiy technologijy skyriuje pradéta
eksploatuoti eksperimentine- bandomoji Aliuminio
anodavimo linija.

Viso FTMC CHI suteiké paslaugy Lietuvos ir
uzsienio Ukio subjektams uz 2,33 min. Lt.

lkurta ,,Industriné cheminiy dangy laboratorija“
Dalyviai: FTMC ir

UAB ,,Ekspla“, UAB Moksliné gamybiné firma
,»oviesos konversija“, UAB Gamybiné-komercineé
firma ,Sparnai“, UAB ,,Standa“,Lietuvos ir
Vokietijos UAB ,,Stevila“
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Nanoinzinerija - grafenas biojutikiuose &g &

Mikroelektrody
lustas

Grafeno-chitozano kompozito plévelés SEM nuotraukos pries
airéje) ir po (desinéje) apsvitos lazeriu (1064 nm, 0.08 J/cm?)

& & 4 %

Elektropolimerizuotas vitaminas B9 (desinéje Cholesterolio biojutiklis (schema desineje
virSuje) pirma karta panaudotas biojutikliuose apacioje) su vitamino B2 (strukrara -
(topografija - kairéje, schema — desinéje apacioje) kaireje, topografija — desinéje virsuje)
kaip redokso mdediatorius. polimeru 10 karty jautresnis 1.~

Venckus et al., Electroanalysis,26 (2014) 2273

ouolikuotus literaturoie,
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Sukurtas ir
uzpatentuotas
metodas bei jrenginys,
skirtas valyti
automobiliy varikliy
iISmetamasias dujas

= "\. I ;-:‘\.'-.. :l ~
ISvysCius aerozolio nanometriniy daleliy sintezés metodg buvo pagaminta nauja

kompleksiné biosorbento medziaga (pasizyminti dideliu sorbcijos pavirSiumi, auksta
sorbcijos talpa, mechaniniu stabilumu ir maza pneumatine varza) buvo pritaikyta

automobiliy iSmetamuyjy dujy valymui.

Tarptautinis patentas:

Mucha, W., Pastuszka, J. S., Debowski T., Ulevicius V., Savicki V., Mordas G., & Gyliene O. 2014 01 27. Device
for cleaning the exhaust gases from the car's engines, and the method of cleaning the exhaust gases from the
car's engines. PL Patent No. WIPO ST 10C PL406940, Urzad Patentowy RP., Warsaw, Poland.
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Kokybinis suolis apdorojimo technologijoje:

Fizikiniy technologijy skyrius
Puslaidininkiniy prototipy formavimas

1.Zematemperatirinis kaitinimas C-MAG MS 7 (IKA,
Vokietija)

2.Greitas jdeginimas RTP-100-HV (UniTemp, Vokietija)

3. Aukstatemperaturine difuzija-sinteze RS
120/1000/11 (Nabertherm, Vokietija)

4. Vizuali kontrole mikroskopu Axioscope Pol A1 (Carl
Zeiss, Vokietija)

5. Mechaninis raizymas MR 200 (Optophase,
Pranciuzija)

6. Surinkimas HB10 (TPT Wire Bonder, Vokietija)
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Litografija
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zfotoli’Fogrgfija (skyra ~ 1 mkm)
lazeriné litografija + klimatiné kamera
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Plony/ultra - plony sluoksniy auginimas &g <

1. PECVD/LPE (SVCS Process Innovation s.r.o0., Cekija,
gaminama); pritaikytas auginimams:
# SIOxX
# SINX
# a-Si:H

2. Magnetroninis dulkinimas (Angstrom Engineering Inc.,
Kanada); metaly / metaly oksidy auginimas:
# dc-magnetroninis dulkinimas
# rf-magnetroninis dulkinimas
# HIPIMS — didelés galios impulsinis magnetron.
# jony pluostelio palydimasis auginimas
# auginimo T <= 600 C
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3D spausdinimas prototipams R

Tragiasi maa

] SRpEcity mas
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ISskirtiniai bruozai kg

TarpdiscipliniSkumo elementai

Zingsnis kokybisko mokslo link

Proverzis puslaidininkinéje
nanotechnologijoje

Technologinés infrastrukturos
komponentai
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!

MOKSLO TARYBA

> DIREKTORIUS

CHEMIJOS INSTITUTAS
Cheminiy technologijy skyrius
Elektrocheminés medziagotyros skyrius
Katalizés skyrius
Medziagy strukturinés analizés skyrius
Organinés chemijos skyrius

FIZIKOS INSTITUTAS

Aplinkotyros skyrius

Branduoliniy tyrimy skyrius
Lazeriniy technologijy skyrius
Molekuliniy dariniy fizikos skyrius
Nanoinzinerijos skyrius
Taikomosios IR spektrometrijos lab.

PUSLAIDININKIU FIZIKOS INSTITUTAS
Elektronikos skyrius
Fizikiniy technologijy skyrius
Fundamentiniy tyrimy skyrius
Medziagotyros ir elektros inzinerijos sk.
Optoelektronikos skyrius

TEKSTILES INSTITUTAS

Tekstiles technologijy skyrius
Tekstilés medziagy fiziniy-cheminiy tyrimy sk.
Tekstilés gaminiy eksperimentinés plétros sk.

METROLOGIJOS SKYRIUS i
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Puslaidininkiy fizikos
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PFI – mažėja, FI – kyla, chemikai – beveik nesikeičia


Inga Garbariené -

Viktor Novicenko -

Gediminas Slekas -

Anton Koroliov -

Kestutis JuskeviCius -

Evaldas Stankevicius -

Simonas Kecorius -

Zita Sukackiene -

Irma LiasCukiene -

Rolandas Verbickas -

Atmosferos aerozolio submikroninés frakcijos daleliy kilmé,
cheminé sudétis bei formavimasis
(Fizika 02 P). Vadovas dr. Kestutis Kvietkus

Fazinés redukcijos ir vidurkinimo metody plétojimas ir taikymas
netiesiniams osciliatoriams
(Fizika 02 P). Vadovas prof. habil. dr. Kestutis Pyragas

Mazy matmeny objekty elektrodinaminiy savybiy tyrimas
baigtiniy skirtumy laiko skaléje metodu
(Fizika 02 P). Vadovas habil. dr. Zilvinas Kancleris

Puslaidininkiy charakterizavimas terahercinés spinduliuotés impulsais
(Fizika 02 P). Vadovas prof. habil. dr. Arinas Krotkus

Plonyjy dielektriniy sluoksniy optiniy ir fiziniy savybiy tyrimas bei
jy formavimo technologijy optimizavimas
(Fizika 02 P). Vadovas dr. Ramutis Drazdys

Periodiniy mikrodariniy formavimas polimeruose ir jy savybiy
modifikavimas interferencinés litografijos ir foto jskiepijimo metodais
(Fizika 02 P). Vadovas dr. Gediminas Raciukaitis

Aerozolio spektrometrijos metodo taikymas atmosferiniy aerozolio
daleliy savybes kei€ianCiy vyksmy tyrimams
(Fizika 02 P). Vadovas dr. Vidmantas Ulevicius

Kobalto ir jo lydiniy cheminio nusodinimo ypatumy tyrimas
(Chemija 03 P). Vadovas prof. habil. dr. Eugenijus Norkus

Lipidy sluoksniai ant nanostrukturizuoto aliuminio:
formavimosi mechanizmas, stabilumas ir jtaka pavirSiaus savybéms
(Chemija 03 P). Vadovas Dr. Svajus Asadauskas

Sunkiyjy metaly inversinio elektroanalizinio nustatymo tyrimai
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Lietuvos patentai

Mokslo populiarinimo darbai

PranesSimai konf., tezés

Straipsniai, konf. darbai

Tarpt. leidykly i$leistos monografijos

Straipsniai ISI Web of Science 36

iS jy str. auks. kategorijos zurnaluose

2011
2012
2013

2014

B Straipsniai ISI Web of Science

M iS jy straipsniai auksciausios kategorijos Zurnaluose
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P

Kurybingiausi autoriai 2014-aisiais:

Arunas Ramanavicius: (0)+19+2 = 21

Y

Leonas Valktinas: (2)+9+0 = 11

Z
<

Y

Gediminas Raciukaitis: (0)+9+9 = 18

1

Y

Vidmantas Gulbinas: (1)+9+1 =11

Y

Rokas Kundrotas: (0) +8+7 = 15

Z
<

_/

Y

Arunas Krotkus: (0) +8+3 =11

~

Y

Eugenijus Norkus: (0) +7+16 = 23

Y

AL

Remigijus Juskénas: (0) +7+5 =12

Y

Loreta Tamasauskaite-Tamasiunaite :
(0) +6+15 = 21

N\

Y

Algirdas Selskis: (0) +6+7 = 13

N\

(M)+ A2() +Cl viso:

Irmantas Kasalynas:
(0) +6+4 = 10

Jurate Vaiciuniene:
(0) +4+10 = 14

Steponas Asmontas:
(0) +2+10 =12
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La biausiai cituojami autoriai 2014-aisiais: (vasario 22 d. duomenys, nuo 1990 m.)

Citavimy “tukstantukas” Lietuvoje — is jame esancio 41 mokslininko —
12 yra FTMC darbuotojai — 29 %

Arunas Ramanavncms — 451 Vidmantas Gulbinas — 154
(viso: 2677), h=29 (viso: 1436), h=19
Albertas Malinauskas — Audrius Alkauskas — 152
246 (viso: 3482), h=32 (viso: 869), h=15
Leonas Valkuinas — 241 Dalius Seliuta — 150
(viso: 2360), h=24 (viso: 919), h=17
Gediminas Niaura — 198 Gediminas Raciukaitis — 125
(viso: 1491), h=21 (viso: 525), h=13
Kestutis Pyragas — 193 Arunas Krotkus — 123
(viso: 4524), h=24 (viso: 1332), h=19
Gintaras Valusis — 181 Arvydas Matulionis — 119
(viso: 1244), h=18 (viso: 1170), h=19
Rasa Pauliukaité — 175 Irmant.as Kasalynas —106
(viso: 555), h=13

(viso: 1233), h=19
H 15-yjy vasario 26 d.




TEKSTILES TECHNOLOGIJOS IR TECHNINES TEKSTILES APRANGOS SISTEMOS

Tekstilés gaminiy eksp.plétros sk.

Tekstilées medziagy fiz.-chem. tyr.sk.

Tekstiles technologijy sk.

MATAVIMU TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI
Metrologijos sk. m 6

FUNKCINES MEDZIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

Katalizés sk.

Cheminiy technologijy sk.

Elektrocheminés medziagotyros sk.

APLINKA TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIOS

26 87 JEE . )

Fizikiniy technologijy sk.

Medziagy strukturinés analizés sk.

Branduoliniy tyrimy sk.

Aplinkosaugos sk.
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MW Pastovus-biudzetas

Laikini projektai

10
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)
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B Doktorantai

Studenty praktikos



TEKSTILES TECHNOLOGIJOS IR TECHNINES TEKSTILES APRANGOS SISTEMOS

Tekstilés gaminiy eksp.plétros sk.

Tekstilées medziagy fiz.-chem. tyr.sk. 3 3,00 l‘

Tekstiles technologijy sk.

MATAVIMY TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI

Metrologijos sk. r 2,34 d]
|
FUNKCINES MEDZIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
Katalizés sk. w 5,73
Cheminiy technologijy sk. | mbrsl
Elektrocheminés medziagotyros sk. 7,16

4967,59 I

I

124,05

1713,62'

' 17,40
e

APLINKA TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIOS

Fizikiniy technologijy sk. | 7 1,34
Medziagy strukturinés analizés sk. _ 5,28
Branduoliniy tyrimy sk. I 1 6,83
Aplinkosaugos sk. | 7,50
Y Straipsniai

T o
) s

m Lietuvos projektai

1

- e WA

-

166,68

3,50

59,43

29,58

248,76

Ukiskaita

j 50,63

] 15,59

J '136,28
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SUDETINGUY SISTEMY DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS
BT 0.
OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIY TECHNOLOGIJOS

BT BN

Fundamentiniy tyrimy sk.

Optoelektronikos sk.

Lazeriniy technologijy sk.

o DR s TR

NANOSTRUKTURIZUOTOS MEDZIAGOS IR ELEKTRONIKA

Medziagotyros ir elektros inz.sk.

Elektronikos sk.

MOLEKULINE ELEKTRONI

Organinés chemijos sk.

NanoinZinerijos sk.

Molekuliniy dariniy fizikos sk.

KA IR NANOINZINERIJA

A )

MW Pastovis-biudzetas

Laikini projektai

. B
g:)

W Doktorantai

Studenty praktikos
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SUDETINGY SISTEMU DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS

Fundamentiniy tyrimy sk.

“1a00 | A -

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIY TECHNOLOGIJOS

Optoelektronikos sk.

Lazeriniy technologijy sk.

| 491,69
=)

11,42 l

NANOSTRUKTURIZUOTOS MEDZIAGOS IR ELEKTRONIKA

Medziagotyros ir elektros inz.sk.

Elektronikos sk.

MOLEKULINE ELEKTRONI

Organinés chemijos sk.

NanoinZinerijos sk.

Molekuliniy dariniy fizikos sk.

T

30,50
10,83 i

KA IR NANOINZINERIJA

i5,70

T 3,44 - M08

P ;
17,60 l - 169,08
Straipsniai

W Lietuvos projektai
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Reziume e

Mokslo ir uzsakomuyjy darby
veikly atsiskyrimo tendencija

Tekstilé:
3 str., LT proj. — 399.5 kLTL, Uk. 4 967.59 kLTL, tarp. — 50,63 kLTL

Chl Chem. technol. sk:
0.67 str., LT proj. — 17.4 kLTL, Uk. 1 713.62 KLTL

PFl Medziagotyros ir elekt. inz. sk:
30,5 str., LT proj. — 127.66 kLTL, Uk. 17.6 kLTL, tarp. —47.63 KkLTL

Studijy — mokslo — inovacijy — grandinélé — darby specializacija?

Fiziniy ir technologijos moksly centras | 2015-yjy vasario 26 d.



"I
e
Sy i.%’ FIZINIU IR

.'.:;: TECHNOLOGIJOS MOKSLU

w CENTRAS

finansiniai skaiciai ir jy tendencijos



FTMC Centro 5 % 1S VISO
Biudzeto lésos 18787,00 18787,00

Pavediminés lésSos 449,43 4988,73

Tarpt. projekty lésos 2431,63

Spec. lésos 8239,50

Patalpy nuoma 435,70

Parduotas turtas 30,60 30,60

Strukturiniai fondai 10559,48 15154,76
VISO: 3850,50 6435,72 4199,86 5319,63 29826,81 435,70 50067,92

M BiudZeto léSos
Pavediminés léSos

W Tarpt. projekty lésSos

M Spec. léSos

M Patalpy nuoma

Parduotas turtas

M StruktUriniai fondai
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Mokslas Ir inovacijos — sinergijos ir iISsukial



Europos naujo finansinio
laikotarpio pradzia: 2014-2020

Inovacijy link
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FTMC iSskirtinumas EX St

Kontekstas — inovatyvios pramonés problema Salyje

Fraunhofer, Leibnit
RIKEN, National Lafgs

universitetai [taik. moksl. centraiiMokslo tech.
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Turi veikti pilna studijy — mokslo — inovacijy — inovatyvios pramonés grandinelé >
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Veikly vektoriai — FI Mokslo ir technologijy parkas

_‘;';‘.'I!":". ..-""‘: EXZIMIL (T
'.. ECHWOLOGLIOS MOKSLL
& CENTRAS
g,

FIZIKOS INSTITUTO

MOKSLO

IR TECHNOLOGIJU

PARKAS

- \Q\ . . . .e .
ARGINTA amonta  NEKSMA inZineriniy technologijy klasterio
UAB “Arginta™ UAB "Arginta Engineering” AR Eksmar (LITEK) VEikla.

—— LITEK sudaro 12 jmoniy ir
— wf) EEKSPLA 3 organizaciiy:

NG "Yhspla’ \/§] "Fizikos instituto mokslo
Elas, UAB ir technologiju parkas”

DY o, Bendra LITEK jmoniy metiné
E; - L @TID A ] Y

“ 0 CENTRAS InTechCentras . vee .

L e o apyvarta virija 120 min. Lt, o jose
alstybinis moksliniy tyrimy &| "Intechcentras” UAB "Optida” . o
i tib:'listitutas lfizijrlillg\i?f \ s A : i dlrba per 490 darbUOtqu-

technologijos moksly centras
Progressive
& COFPTOO = I]: s Business
SM e olutions
P T

I UAB "Progresyviis verslo ( | | ‘ ‘ K
UAB "Optolita” UAB "Optonas" sprendimai
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Veikly vektoriai — FI Mokslo ir technologiju My ...

Ak TECHNOLOGIIOS MORSL L
@ CENTRAS

Pradeda velkti
LITEK mokymo
ir tyrimy centras
— haujos
protopity
projektavimo ir
gamybos
galimybes
- :




Veikly vektoriai — Fl Mokslo ir technologijy

‘;’ /7 A S T
_~ TECHWNOLOGLIOS MMORSLL
@ CENTRAS

parkas

“Optoelektronikos
centras” kviecia
FTMC tyrejus kurti
savo versla
aukstasias
technologijas
pletojancioje
aplinkoje



Veikly vektoriai — Mokslo ir technologijy parkas %

Verslo sgrysiai bendradarbiavimui:
(FTMC laboratorijy isradimai nukreipiami jmoniy poreikiams ar naujy versly
uzgimimui ir jy augimui):
Surengta bendrai su LINPRA atviry dury diena inzinerinés pramonés jmonems;
nauji kontaktai, daugiau zinojimo apie verslo gyvenimg ir FTMC kylancias idéjas.

Plétojamos parko jmoniy technologijos:

UAB Teravil, UAB Elteros projektai, UAB Dizi, UAB Lexita, Baltijos pazangiy
technologijy institutas — Sios jmonés mokslinius isradimus sékmingai pritaiko
vykdydamos InocekiailT ir IntelektasLT projektus. Jmonése dirba virs 60
darbuotojy.

Infrastruktira verslui:

Suformuotas naujas isstukis mokslo ir technologijy parka transformuoti j
technologijy perdavimo paslaugas teikiantj technologijy centra.
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Struktura ir veiklos technocentre

TRL 6-8
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LINPRA idéjos UKMIN prog

FTMC idéjos

Konstravimas / projektavimas;

precizinés staklés; formy apdirbimas;
Amia , etc

[ === Arginta, Hoda D, etc

Kietoji ir
minkstosios
dalys

Prototipai (pvz):
oni
1 T

Intelektiné nuosavybé ir patentai;




Veikly vektorial — inovatyvios pramones
katalizavimas ir mokslo-verslo sgveika

-f" EIZINIY T2
I TECHNOLOGLIOS MOKELY
w CENTRAS

VU: 80 % /20 %

Europos Sajunga: apie 77 % / 23 %
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Sauletekis — 2015-ieji

2015 m., Saulétekio slénis, Vilnius

Mokslas, verslas, inovacijos

| Lazeriai ir Sviesos technologijos | MedZiagotyra ir nanotechnologijos |
| Puslaidininkiy fizika ir elekironika | Branduoliné fizika ir aplinkotyra |

| Modemi jranga ir paZangiausios technologijos | Superkompiuteris |

| Atvira prieiga |
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Mes nesieksime nacionalinio statuto – mūsų tikslai bus ambicingesni – mes sieksime globalaus vaidmens! Moksle ir inovacijose.


s,Nejaukios vietos* veikloje Bl B

Nuo musy priklausancios -- nuo musy nepriklausancios

Inovatyvios pramones
problema

1<) VA :
\ /// Valttybés pazangos stratekijos

\/ "Lietuva 2030" logotipas

4

A%
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“SWOT?” artinys — artimiausi zingsniali

FTMC jstaty korekcijos

International Advisory Board

Tyrimy tarptautiskumas ir
“Talenty sugrjzimo” programa

RysSiy su pramone ir MTP
aktyvinimas (LINPRA)

NMI ir FTMC Tl industriniy rysiy
JISHER
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Turime burj pasaulyje pripazinty talentingy ir verzliy mokslininky

Turime kruopsciy , darbsciy ir pareigingy darbuotojy

Turime kokybisko ir daug zadancio tarpdisciplininio

mokslo
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